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В работе исследуются эффект Фарадея и особенности прохождения и отражения    линейно-поляризованной волны от структуры «монослой графена на диэлектрической подложке» при наличии внешнего магнитного поля, перпендикулярного границе раздела сред (
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). Диэлектрическая проницаемость (ДП) подложки 
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, толщина 
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. Графен магнитном поле становится гиротропным и его оптические свойства могут быть описаны недиагональным тензором электрической проводимости 
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 с отличными от нуля компонентами 
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. Частотная и полевая зависимости компонент 
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 определяются следующим выражениями [1]: 
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 - постоянная Планка, 
[image: image13.wmf]w

 - частота, 
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 - энергия Ферми, 
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 - циклотронная частота, 
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 и 
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 - заряд и эффективная масса электронов, 
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 - скорость света в вакууме, 
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 релаксационный параметр [2]. 
        Эффективный тензор диэлектрической проницаемости рассматриваемой структуры может быть определен следующим образом [3]:
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где 
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- единичный диагональный тензор. При нормальном падении из среды с ДП 
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 линейно поляризованной монохроматической волны на плоскость 
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 зависимость волнового поля от координаты определяется уравнениями 
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В результате решения граничной задачи получены амплитудные коэффициенты прохождения и отражения для случая одной проводящей границы между двумя идеальными диэлектриками с диэлектрическими проницаемостями 
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Угол поворота плоскости поляризации прошедшего света в данном случае равен:
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В докладе будет обсуждаться случай падения электромагнитной волны под прямым углом на слоистую структуру графен-диэлектрик в рамках модели эффективной среды. 
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